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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示器、TFT－LCD阵列基板及其制造方法，
TFT－LCD阵列基板包括栅线、数据线、像素电极和薄膜晶体管，其
中，所述像素电极位于所述栅线和数据线限定的像素区域内，所述薄膜
晶体管形成在所述栅线和数据线的交叉处，还包括与所述数据线平行的
信号线，所述像素电极与信号线重叠形成第一感应电容，所述像素电极
与栅线重叠形成第二感应电容。本发明能够简化制造工艺，降低生产成
本，并且不会对液晶画面的品质产生影响，也不会有将触摸面板暴露在
外带来的外部环境影响而降低寿命的问题，且本发明结构简单，制造工
艺难度低，不会降低液晶显示装置的开口率。
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